Elementi elektronike 29.11.2008.
Kolokvijum

Kolokvijum traje 2.5 sata. Na kolokvijumu je dozvoljeno koriséenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnih
kalkulatora. Nije dozvoljeno napustanje kolokvijuma tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznosSenje zadatka do kraja
kolokvijuma. Svaki zadatak poceti na novoj strani. Napraviti razmak izmedu tacaka i jasno oznaciti svaku tacku zadatka.

1. (6 poena)

Nacrtati elektricnu Semu dvostranog (punotalasnog) usmeraca sa transformatorom sa srednjim
izvodom. Pomoc¢u vremenskih dijagrama predstaviti rad usmeraca. Dijagrame crtati jedan ispod
drugog. Smatrati da je napon provodne diode konstantan i da iznosi Vp.

Ako je maksimalna vrednost napona izmedu srednjeg izvoda i krajeva sekundara transformatora V;
odrediti maksimalnu vrednost napona inverzne polarizacije diode.

2.(8 poena)

Nacrtati ekvivalentno kolo bipolarnog NPN tranzistora: (a) kada je neprovodan; (b) kada je u
zasi¢enju; (c) kada radi u aktivnoj oblasti, i (d) za male promenljive signale. Napisati polazne
jednacine i izvesti odgovarajuCe izraze za parametre modela bipolarnog tranzistora za male
promenljive signale.
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3. (7 poena) vy,
Odrediti i graficki predstaviti karakteristiku prenosa AN
vi=f{vy) kola sa slike P3. Zener dioda ZD ima V,=6.3 D R
Vi Vp=0.7 V. Dioda D ima Vp=0.7 V. Poznato je -
R=10 k€. Slika P3 =
4. (7 poena)

Odrediti napone i struje baze, kolektora i emitora tranzistora 7; u kolu
sa slike P4. Tranzistori 7; 1 7> imaju g =9. Poznato je: V.. =15V,

R=3kQ, R, =1kQ, V,, =0.7V .

5. (12 poena) . v,
U kolu jednostepenog pojacavaca sa slike P5 poznato je:
V,, =15V, R, =5kQ, R,, =10kQ, R, =1kQ, R, =1kQ,
A=0.01V", k, =2mA/V*, V, =2V.

a) Odrediti vrednost struje I,, tako da napon izmedu
drejna 1 sorsa MOSFET tranzistora u odsustvu pobudnog
signala bude V,, =5V.

b) Nacrtati ekvivalentnu Semu pojacavaca za male signale,
izvesti izraze za naponsko pojacanje i ulaznu otpornost i
izracunati vrednosti ovih parametara pojacavaca.

Slika P5



